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0.1. Гущин В.Е. Разработка одномерной мате-

матической модели мощного многорезо-

наторного клистрона

Для быстрого создания предварительного дизайна
клистронов (резонансных приборов О-типа с моду-
ляцией по скорости), имеющих значение для фунда-
ментальной науки (например, проекта ускорителя
Супер С-тау фабрики), целесообразно использовать
полуаналитические модели, позволяющие получить
на компьютере решение за несколько секунд. Одна-
ко, большинства из них нет в открытом доступе [1].
Поэтому в ИЯФ СО РАН ведётся разработка по-
луаналитической программы на основе одномерной
дисковой математической модели клистрона [2].
Несмотря на существование публикации множества
статей и книг, посвящённых расчёту и моделирова-
нию клистрона, детальные описания моделей и ал-
горитмов отсутсвуют. Тем более ценными становят-
ся программа, детали её разработки и тестирования,
которые представлены в данной работе.
Пучок в клистроне считается осесимметричным и
разбивается на диски. Модель состоит из уравне-
ний расчёта напряжений на входном резонаторе [3]
и уравнения движения дисков в электромагнитном
поле резонаторов и поле самих дисков. Для инте-
грирования движения дисков используется одноша-
говая консервативная схема 2-го порядка точности.
Напряжения и фазы пассивных резонаторов взяты
из программы AJDISK [2].
Модель, реализованная на языке программирова-
ния С++, далеко не полна, но уже позволяет рас-
считать продольную динамику группирования пуч-
ка в мощном многорезонаторном пролётном кли-
строне.
Научный руководитель — д.ф.-м.н. Иванов В.Я.
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